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(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung filir einen
HF=Verstidrker flr zwei Frequenzbereiche und bezieht sich auf das
Gebiet der Funkempfangstechnik. Ziel und Aufgabe der Erfindung ist eine
Schaltungsanordnung, die mit minimalem Aufwand an Bauelementen die
Verstdrkung einer Hochfrequenzstufe fiir mindestens zwei Frequenze
bereiche einem Mittelwert angleicht. Durch entsprechende
Dimensionierung der Blindwiderstdnde und unter Ausnutzung ihrer
Frequenzabhdngigkeit werden diese nur in einem gezielten Frequenz-
bereich filir das Arbeitsverhalten des verstdrkenden Halbleiters
wirksam und fithren so zu einer Verstdrkungsangleichung in beiden
Frequenzbereichen, Die Erfindung findet Anwendunq in Kanalwdhlern -fir
Ferngehempfinger, -~ Figur -
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Titel der Erfiﬁdung

HF-Verstirker fiir zwei'Frequeanefeiohe

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Funkempfangs techs
nik und findet Anwendung beispielsweise in VHF~Tuner von Fern

sehempfiangern.,

Charakteristik der bekannten technischen Lisungen

In bekannten HF-Verstidrikerschaltungen fiir zwei Frequenzberei-
che wird der zur Arbeitspunkteinstellung des Verstirkerelemenw
tes erforderliche ohmsche Widerstand an der Bezugselektrode

des verstdrkenden Halbleiterelementes hochfrequenzmifig durch
einen Kondensator iiberbriickt, (Funkschau 1979 Heft 7, Seite
365; Funkschau 1974, Heft 2, Seite 39; Funkschau 1975, Heft 18,
" Seite 84; Radiomentor 1975, Heft 7, Seite.146; Funk-Technik
1976, Heft 3, Seite 53). Lntsprechend der Dimensionierung diec-
ses Blindwiderstandes besitzt somit die Bezugselektrode des
verstidrkenden Halbleiterelementes teilweise oder vollstindig
Massepotentiai- Entsprechend der Frequenzabhiingigkeit des pae
rallel geschalteten Blindwiderstandes ist dieser nur in einem
begrenzten Frequenzbereich wirksam, Nachteilig an diesen Schale
tungen ist, daB die Verstdrkung in den zwei Frequenzberdchen
erhebliche Unterschiede aufwéist und nicht ohne Eingriff in
die Schaltungsanordnung selbst Lorrigiert werden kann.

Es ist weiter eine HF-Verstdrkerschaltung fiir zwei Frequenz-
bereiche (Funk-Technik 1977, Heft 22, Seite 290) bekannt, in

der fiir die Verstidrkung in den einzelnen Frequenzbereichen

TFNTT 1070, 0 vt
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unabhiingige Stufen mit verstdrkenden Halbleiterelementen Ane
wendung finden. Durch diese Schaltungsauslegung ist neben
der méglichen Optimierung der interessierenden Schaltungspaw
rameter auch eine Angleichung der Verstirkung erreichbar.

Nachteilig hieran ist der hohe Bauelementeaufwand.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist eine einfache und Skonomische Schale
tungsanordnung fiir einen HlFwVerstirker fiir zwei Frequenzbereiw
che mit einer in beiden Frequenzbereichen eéinander angegliche-

nen Verstidrkung.

Darlegung des Wesens der Erfindung

. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine in 2zZwei Fre-
quenzbereichen arbeitende HF—Versfarkerschaltung mit einem vere
stirkenden Halbleiter, dessen Bezugselektrode iiber einen ohme
.schen Widerstand mit dem Bezugspotential verbunden ist, zu
entwickeln, mit der die unterschiedliche Verstdrkung in den
beiden Frequenzbereichen an einen Mittelwert angeglichen wer-
den kann.

ErfindungsgemiB wird dies dadurch erreicht, daB dem arbeitse
punktfestltegenden ohmschen Widerstand eine Xombination, be=-
stehend aus der Reihenschaltung von zwei Kondensatoren und
einer einem Kondensator parallel geschalteten einstellbaren

- Induktivitdt, parallel geschaltet ist. Durch diese Kombina-
tion von Blindwiderstinden, die ihrerseits teilweise in ihrer
Grofe einstellbar sind, wird erreicht, daB die frequenzabhine
gige Verstirkung der Stufe beseitigt und eine angeniéhert gleioh
groBe Verstirkung in den beiden Frequenzbereichen eingestellt

- werden kann,

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfiihrungsbeispiel
_ ndher erliutert werden., Die zugehorige Zeichnung zeigt das
Schaltbild einer erfindungsgemiBen Vorstufenschaltung eines

VHF-Kanalwihlers fiir die Fernsehfrequenzbereiche Band I und

Band III.
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Durch den Eingangsstromkreis 1 des Feldeffekttransistors 2
erfolgt die Zufiihrung der Pmpfangsfrequenzen der Fernsehbee
reiche Band I und Band' III und durch den Ausgangsstromkreis 3
die Selektion der verstirkten Empfangsfrequenzen.

Die Bezugselektrode des Feldeffekttransistors 2 ist iiber den
arbeitspunktfestlegenden ohmschen Widerstand 4 mit dem Bezugsw
potential verbunden, Diesem Widerstand 4 ist die Kombination
parallel geschaltet, die aus der Reihenschaltung der Kondeng
satoren 5 und 6 und der dem Kondensator § parallel geschalte-
ten einstellbaren Induktivitit 7 besteht.

Fiir die Bemessung der Kondensatoren 5 und 6 sowie der einstelle
baren Induktivitit 7 der Kombination gilt fiir den Fernsehfre-
quenzbereich Band I

“ X
XC 5 { 4C 6
XLy < X6

und fiir den Fernsehfrequenzbereich Band IIT

*c5 < X5 ¢

)‘C6<XL7
. Aus der Bemessung der Bauelemente der Kombination ist ersicht-
lich, daB fiir den Fernsehfrequenzbereich Band I der Kondensa-
tor 5 und die Induktivitit 7 fiir das Arbeitsverhalten des ver-
stdrkenden Ilalbleiters 2 bestimmend sind und fir den Fernsch-
frequenzbereich Band III der Kondensator 6 fiir das Arbeitsverw~
halten des verstirkenden Halbleiters 2 bestimmend ist. Durch
die Variation der Induktivitit 7 erfolgt die Angleichung der

;Stufenvgrstarkung fiir den Fernsehfrequenzbereich Band I an

die Stufenverstidrkung fiir den Fernsehfrequenzbereich Band TIT.
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Erf indungsanspruch

HF-Verstirker fiir zwei Frequenzbereiche, mit einem verstir
kenden ‘Halbleiterﬂ, dessen Bezugselektrode iiber einen ohmschen
Widerstand mit dem Bezugspotential' verbunden ist, gekennzeiche
net dadurch, daB dem ohmschen Widerstand (4) eine Kombination,
bestehend aus der Reihenschaltung von zwei Kondensatoren (5
und 6) und einer einem Kondensator (6) parallel geschalteten

einstellbaren Induktivitidt (7), parallel geschaltet ist.

Hierzu /f Seite . Zeichnung . .
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